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摘要(译)

一种制造反射型液晶显示装置的方法，包括在具有第一和第二像素区域
的基板上形成栅极线，形成与栅极线交叉并限定像素区域的数据线，形
成连接到栅极线的薄膜晶体管和数据线，其中薄膜晶体管包括栅电极，
有源层，以及源电极和漏电极，在薄膜晶体管上形成第一和第二反射电
极，其中第一和第二反射电极彼此分开第一间隙，第一和第二反射电极
分别位于第一和第二像素区域，并完全覆盖像素区域的数据线，在具有
第一和第二像素的基板的整个表面上形成光敏有机层反射电极，并通过
顺序形成填充第一和第二反射电极之间的第一间隙的图案化间隔物曝光
和显影光敏有机层，其中光敏有机层暴露于穿过第一间隙的光。
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